
1.Технические характеристики
(Температура окружающей среды Ta=25°C)

Параметры IFP : ширина импульса 10 msec., длительность 0.1sec.
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2. Оптико-электронные характеристики
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Мощные светодиоды

3HP

Светодиоды различных типов свечения разработаны для применения
в разнообразных световых приборах. Отличаются продолжительным сроком службы,
стабильностью характеристик, качественным исполнением.

3HP

°C/W

(Температура окружающей среды Ta=25°C)
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Графики типовых оптико-электронных характеристик
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Мощные светодиоды белого свечения

3HP

Спектральный состав излучения
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Точность измерения координат - 0,01

Синий

Зеленый

Красный

Желтый



3. Габаритные размеры и материалы

Примечания:

1. Все размеры приведены в миллиметрах

2. Точность измерения 0.15mm±

3. Размеры могут незначительно изменяться в процессе производства

Цвет линзы : Прозрачная Water Clear)(

Материал линзы : Силикон

:Герметик Силикон

Электроды : позолоченная медь

Материал подложки: медь
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Алюминиевая подложка " ”Star

Материал корпуса : термоустойчивый пластик
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4 PCB. Цвет корпуса : белый, черный. Цвет - белый, черный.

EpistarПроизводитель чипа :

Мощные светодиоды белого свечения
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